




















专利名称(译) 微光发光二极管和显示板

公开(公告)号 US20180277591A1 公开(公告)日 2018-09-27

申请号 US15/587212 申请日 2017-05-04

[标]申请(专利权)人(译) 錼创科技股份有限公司

申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

当前申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

[标]发明人 WU CHIH LING
LAI YU HUNG
SU YI MIN
LO YU YUN
LIN TZU YANG

发明人 WU, CHIH-LING
LAI, YU-HUNG
SU, YI-MIN
LO, YU-YUN
LIN, TZU-YANG

IPC分类号 H01L27/15 H01L33/38 H01L33/40 H01L33/60

CPC分类号 H01L27/156 H01L33/60 H01L33/40 H01L33/38 H01L25/0753

优先权 106110086 2017-03-27 TW

其他公开文献 US10224365

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种包括外延堆叠层，第一电极和第二电极的微LED。第一电极的
下表面与外延叠层的第一半导体层的上表面接触。第二电极的上表面与
外延叠层的第二半导体层的下表面接触。第一电极的下表面基本上与第
一半导体层的上表面重合。第二电极的上表面基本上与第二半导体层的
下表面重合。此外，还提供显示面板。
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